Appendice 2

Mexique
8541.40.01 franchise R
Etats-Unis
8541.40.20 [Diodes €lectroluminescentes] | Franchise R
8541.40.60 [Autres diodes] Franchise R
8541.40.70 [Transistors, photosensibles] Franchise R
8541.40.80 [Isolateurs optiques couplés] franchise R
8541.40.95 [Autres semiconducteurs franchise R
photosensibles)
Circuits intégrés électroniques

Canada
8542.31.10
8542.32.10
8542.33.10
8542.39.10
8542.90.00
ex 8548.90.10 (micro-assemblages franchise R
€lectroniques)
Mexique
85.42 franchise R
8548.90.04 (Circuits intégrés et

‘| micro-assemblages €lectroniques; parties) | franchise R
Etats-Unis
85.42, ex 85.48 [Circuits intégrés et
micro-assemblages électroniques; parties] | franchise R

1

R —2la date d’entrée en vigueur du présent accord.

S —en cinq tranches annuelles ¢gales a compter du 1 janvier 1999.
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